Dazninés skyros fosfory termometrija auksto suzadinimo tankio salygomis
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Lazeriniais diodais (LD) paremtos kietakiinio
apsvietimo technologijos, manoma, ateityje pakeis
$viestuky pagrindu pagamintus Sviestuvus didelés galios
taikymuose.  Dideliu  kryptingumu ir  skaisCiu
pasizymintys Sviestuvai reikalingi specifinése kvazi-
taskiniy Saltiniy taikymo srityse: projektoriuose,
automobiliy  zibintuose bei kryptinguose lauko
tokiy Sviestuvy gamintojai, yra jame palaikyti pastovias
$viestuvo charakteristikas esant auks§toms
temperatiroms. Dazniausiai baltos Sviesos Saltiniai i$
LD gaminami dalj jo trumpabangés spinduliuotés
konvertuojant | ilgabange fotoliuminescuojanéiomis
(FL) medziagomis — fosforais. Fosfory temperatiira
auga dél Silumos nuostoliy, atsirandanc¢iy vykstant
nespindulinei suzadinty elektrony relaksacijai ir Stokso
poslinkio. Didesné temperatira gali lemti fosfory
degradavima bei Sviestuvo spalviniy savybiy poky¢ius.
Norint turéti stabily didelio galios tankio baltos Sviesos
Saltinj butina, kad fosforai buty gerai auSinami ir
stabiltis esant aukstiems suzadinimo tankiams [2].

Siame darbe buvo tirtos komerciniy fosfory milteliy

bandiniy silikone (Dow Corning) ir
aukstatemperattiriame silikoniniame sandariklyje
(VersaChem)  temperatiry  priklausomybés  nuo

zadinancios galios tankio. Tyrimui naudoti Zalias ir
geltonas  sulfoselenidiniai  PhosphorTech  fosforai
legiruoti Eu?* jonais. Temperatiiros nustatytos daZninés
skyros metodu, matuojant FL gesimo trukmes. Fosfory
bandiniy kalibracijos metu Sildant kriostate matuotos jy
FL gesimo trukmiy ir intensyvumy verciy
priklausomybés nuo aplinkos temperatiiros. Véliau
fosforai buvo apsviesti lazerinio diodo spinduliuote ir
matuotos FL gesimo trukmiy bei intensyvumy
priklausomybés nuo zadinancio galios tankio. Galios
tankis buvo kei¢iamas mechaniskai keiciant gradientinio
filtro padétj. Pagal bandymo metu iSmatuotas
komerciniy  fosfory fotoliuminescencijos  gesimo
trukmes bei remiantis kalibracijos duomenimis buvo
nustatytos jy temperatiiros silikone ir silikoniniame
sandariklyje temperatiiros buvo nustatytos.

1 pav. pavaizduotos trijy tyrime i§matuoty bandiniy
temperatiiry priklausomybés nuo FL Zzadinimo galios
tankio bei modeliuojant gautos silikono temperatiiros
priklausomybés nuo zadinimo galios tankio. Esant tam
paciam zadinimo galios tankiui auksSciausia temperatiira
pasiekta paprasto silikono bandinyje. Parinkus didesnio
galios tankio Zadinimg eksperimento metu temperatiiros
kilimas sulétéjo dél padidéjusio bandinio auSinimo, j
kurj nebuvo atsizvelgta modeliuojant eksperiments.
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1 pav. Eksperimento metu iSmatuoty bandiniy
temperatiiry priklausomybiy palyginimas
su modeliavimo metu gauta silikono temperatiiros
priklausomybe nuo Zadinancios galios tankio.

Eksperimento metu nustatyta, kad remiantis dazninés
skyros metodu gautomis FL gesimo trukmémis galima
identifikuoti bandiniy temperatiiros priklausomyb¢ nuo
zadinanCios galios tankio tiems bandiniams, kurie
tiriamame temperatiiry ruoze turi staCias
priklausomybes tarp FL gesimo trukmiy ir temperatiiros.
Atliktas eksperimento modeliavimas parodé, jog
dazninés  skyros metodu nustatytos  bandiniy
temperatiiros kokybiskai sutampa su modeliavimo
rezultatais. Nustatyta, kad fosforas silikono matricoje,
turi ne tokias geras Silumines savybes, kaip bandiniai
silikoniniame sandariklyje.
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